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Instituto Politécnico de Tomar

.- Escola Superior de Tecnclogia de Tomar Ano Letivo 2016/2017

Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Licenciatura, 12 Ciclo
Planc: Despacho n? 10766/2011 - 30/08/2011

Ficha da Unidade Curricular: Electronical

ECTS: 6; Horas - Totais: 162.0, Contacto e Tipologia, T:28.0; TP:28.0; PL:14.0; OT:5.0;
Ano|Semestre: 2|51; Ramo: Energia + Automacio

Tipo: Obrigatdria; Interacdo: Presencial; Codigo: 911213

Area Cientifica: Electrénica

Docente Responsavel
Jorge Manuel Correia Guilherme

Dacente e horas de contacto
Jorge Manuel Correiz Guilherme
Professor Adjunto, T: 28; TP: 28; PL: 14; OT:5.0;

Objetivos de Aprendizagem

Compreender os principios de funcionamento dos principais elementos semicondutores. Capacidade de
resolucdo de circuitos simples utilizando diodos, transistores bipolares e MOS. Capacidade de projecto de
montagens elementares utilizando diodos, transistores e amplificadores operacionais.

Contetidos Programaticos

Propriedades dos semicondutores. Montagens basicas com diodos. Montagens basicas com transistores
bipclares, MOS e JFET. Andares de amplificagdo simples. Andar cascode. Montagens com amplificadores
operacionais. Comparadores e aplicagdes ndo lineares, osciladores. Electrdnica digital, familias l6gicas.
Tecnologias de microelectronica. Par diferencial, cargas activas. Fontes corrente, tensdo. LEDs

Contelidos Programaticos (detalhado)

Montagens com amplificadores operacionais.
Propriedades dos semicondutores.

Elementos semicondutores; diedo, transistor bipolar, transistor MOS, transistor JFET, optoeclectronica,
sensor de efeito de Hall, Thyristor, Triac e Diac.

Montagens basicas com diodos; rectificadores, limitadores, multiplicadores.

Montagens basicas com transistores.

Andares de amplificagdo simples. Andar cascode.

Comparadores e comparadores com histerese,

Aplicag@es ndo lineares; osciladores de relaxagio, rectificadores de precisdo, amplificadores
logaritmicos e exponenciais.

Electrénica digital, familtas I6gicas TTL, ECL & CMOS; tecnologias de memarias, RAM, ROM, EEPROM,
FLASH. Tecnologias da microelectronica.

Fontes de corrente simples, cascode, Widlar e Wilson. Fontes de corrente autopolarizadas. Circuitos
de arranque.
Par diferencial.

Cargas activas. Amplificadores com carga activa. Par diferencial com carga activa.
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Fontes de tensdo de precisdo (bandgap).

+ Fontes de alimentagdo lineares. Circuitos de proteccdo de curto circuito, temperatura e sobre tensdo.
Foldback. Projecto de fontes lineares. Exemplos de circuitos de controlo.

» Rectificadores com Thyristors. Utilizag&o de Triacs e Diacs.

Metodologias de avaliagdo
Teste escrito 75%, Trabalhos Laboratoriais 25%.

Software utilizado em aula
LTSpice

Bibliografia recomendada

« Manuel de Medeiros Silva, Infrodugdo aos Circuitos Eléctricos e Electronicos, ed. F.C.
Gulbenkian, 1996.

« Manuel de Medeircs Silva, Circuffos com Transisfores Bipolares e MOS, ed. F.C. Gulbenkian,
1999,

s+  Sedra/Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 1898.

+  Paul Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis and Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog
Integrated Circuits, John Wiley & Sons, 2001.

« Jacob Baker, CMOS Circuit Design, Layout and Simulation, John Wiley & Sons, 2005.

Metodologias de ensino
Aulas tedricas, aulas tedrico-praticas e trabalhos de laboratario.

Lingua de ensino
Portugués

Pré requisitos
N3o aplicavel

Observagdes
Analise de circuitos.

Docente Responsdvel
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